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19.6%の太陽光エネルギー成分は、長波長赤外線光（波長λ＞1.1μm) よる。
長波長は、シリコン結晶体はガラス板のように透明となる。したがって、
光は透過してしまい、光電変換にまったく寄与しない。 19.6%の太陽光の
エネルギー成分は、無駄になる。熱にもならない。残りの80.4%に期待を
かける。しかし、水の分子にも低温の液体状態と高温の気体状態がある。

エネルギーが大きな「気体電子」と低エネルギーの「液体電子」が
電子にもある。太陽電池が抽出する電子は「液体電子」である。

一方の、Diodeの順方向電流やTransistorのswitch-onで流れる電流は
高エネルギーの「気体電子」である。







自己整合型ポリシリコン電極型MOSトランジスターの製法

Psub

(1) P型シリコン基板から始める



自己整合型ポリシリコン電極型MOSトランジスターの製法

SiO2

Psub

(2) 表面に酸化膜(SiO2)を形成する



自己整合型ポリシリコン電極型MOSトランジスターの製法
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(3) 高温熱拡散で周辺に高濃度のP+層を形成する。



自己整合型ポリシリコン電極型MOSトランジスターの製法
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(4) 表面に高濃度のポリシリコン膜を形成する。



自己整合型ポリシリコン電極型MOSトランジスターの製法
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(5) 表面のポリシリコン膜を加工する



自己整合型ポリシリコン電極型MOSトランジスターの製法
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(6) 表面の酸化膜(SiO2)を加工する。



自己整合型ポリシリコン電極型MOSトランジスターの製法
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(7) 表面の薄い酸化膜(SiO2)の窓に高濃度のN型不純物原子を
イオン打ち込み装置でシリコン表面に打ち込み形成する。

N+N+



自己整合型ポリシリコン電極型MOSトランジスターの製法

SiO2

Psub

P+

P+ P+

PolySi

SiO2 SiO2

(8) 表面に保護用酸化膜(SiO2)を形成する。

N+N+

SiO2SiO2

SiO2



自己整合型ポリシリコン電極型MOSトランジスターの製法

SiO2
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P+

P+ P+

PolySi

SiO2 SiO2

(9) 金属配線用に酸化膜(SiO2)に窓開けをする。

N+N+

SiO2SiO2



自己整合型ポリシリコン電極型MOSトランジスターの製法

SiO2

Psub

P+

P+ P+

SiO2 SiO2

(10) アルミ金属膜を蒸着する。

N+N+

SiO2SiO2

Al

PolySi



自己整合型ポリシリコン電極型MOSトランジスターの製法

SiO2

Psub

P+

P+ P+

SiO2 SiO2

(11) アルミ金属膜を加工する。

N+N+

SiO2SiO2

Al (Base)

PolySi

S D

G



自己整合型ポリシリコン電極型MOSトランジスターの製法
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自己整合型ポリシリコン電極型MOSトランジスターの製法
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自己整合型ポリシリコン電極型MOSトランジスターの製法
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